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Uklad zawlera dwa nleraleZne przerzutniki "wpn. ‘Dane z
wejfcis D /DATA/ przepisywane sy na wyjicle Q podczas
narasta jgcego zlmcza‘ sygnatu zegarowego CP /CLOCK
PULSE/. Ustawianie i zerowanie przerzutnikéw odbywa sie
Przez podanle wysokiego stanu na wejécia S /SET/ albo
R /RESET/ i jest niezalezne od sygnalu zegarowego CP.

Uktad wyprowadeen

MCY 74013N
MCY 64013N

Dwukrotny przerzutnik
typu D"

SSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 70

Tabela stanéw logicznych

/dla n-tego cyklu zegarowego/
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74013 \ ~ gboaze opadajaoe

Parametry dopuszczalne

/~ ~ zbooze narastajgce

x - atan dowolny

/Ugg = O V/
o Wartosé
rnaczent Nazwa Jedn,

Oznaczenle e —
IfDD Naplecle zasilania v -0,5% +20
UI Naplecie we JSciowe v -0,5 UDD + 0,5
II Prad wejséciowy mA -10 +19
PI) ‘MOQ rozpraszana nW 500
t b Temperatura otoczenla w czasie

am pracy
MCY 7b....N °q ~40 +8%5
MCY 64....N °c 0 +70
bty Temperatura przeohowywanla Ca -5% +125
sy
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Parametry charakterystyczne statyczne

Wartodé Warunki pomiaru
Ospa- Jed ¢ 25% t Uy % Up
ozenie Razwa edn. amb min auwb wax
min max oin typ | max win aax [V] [V] [V]
Ipp Prad zesilania 1 0,02 1 30 {035, )
'gsti:le 8po- 2 0,02 2 60 10310 10
esyn nh 8 0,02 & 120 |o;13 15
20 0,04 20 600 |0;20 20
Usg Napiecie wejdclo- 3,5 3,5 345 Gy53A,9 5
1 we w stanie wyso- v 7 7 139 10
kim
1 11 1 1,%5313,5| 15
1) Napiecie wejscio- 1,5 1,5 1,5 0,5;4,5% 5
o we w stanie nis- v 3 3 3 1;9 10
kim e
4 4 4 1,5;12,% 15
1, Prad wejéciowy ua 40,1 +107%| 10,1 +1 |oj1s 18
1 Napiecie wyjécio- - - - . 140
OH we westanie wyso-| v |Ppp~@r®> Upp=0»05{ Upp Upp~0s05 0304 5310315
kim
Uoy, Napiecie wyjscio- hd |
*] we w stanie nis- v 0,05 ] 0,05 0,05 |0;U 5310315
kim DD
IOH Prad wyjéclowy -0,64 -0,51 -1 ~0,36 0;5 4,46 5
w stanie wysokim o -2 ~1,6 | =3,2 ~1,15% 0;5 2,5 5
1,6 1,3 2,6 -0,9 0;10 9,5 10
~4,2 3,4 6,8 2,4 0515 | 13,5 15
Top Prad wyjdciowy 0,64 0,51 1 0,36 0;5 0,4 5
w stanle niskim | ,, 1,6 1,3 2,6 0,9 0310 | 0,5 10
4,2 3,4 6,8 2,4 0;45 1,5 15
tamp min * ~40°C  dla MCY 64....; 0°c  dla MCY 74....
tomb pag = *85°C  dla MCY 64....; +70°C  Ala MCY T4....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
o .
Mamp = +25°C» . = t, = 20 ns, C; ='50 pF, Ry = 200 kQ/
Ogna- Wartosdé Warunki
czenie Razwa Jedn. [ T orp [ max | Pomiaru
: Upp [V]
t Czas propagaoji zmiany stanu 150 300 5
PLH 2z niskiego na wysoki =
. CP—Q,Q] ns 65 130 10
tonL (zas propagacji gzmiany stanu v
2z wysokiego ma niski 45 90 15
% Czas propagac)i zmiany stanu 150 300
PLH # niskiego na wysoki S—Q >
R— g | P® 65 | 130 | 10
45 90 15
t Czas propagacji zwia t . ]
P ny stanu 200 00
HL 2z wysoklego na niski 5 — Q X °
B ns as (AN XV
——
Q 60 | 120 | s
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cd. tabli,

Ozna- Wartosé Warunki
coenle Nazwa Jedn. min typ max Eomiagu
po [V]
tm Czas narstania zbocza sy- 100 200
TLH gnalu wyJjséciowego ns 50 100 13
tTHL Czas opadania zbocza sy-
gnalu wyjéciowego 40 80 15
2x/ Maksymalna czgstotliwodé 3,5 7 5
C max sygnalu zZegarowego ‘ MHz 8 16 10
12 24 ‘15
tw min’ Minimalna szeroko$é impul- 70 140 5
Su ZEegBTOWego. cP ns 30 60 10
20 40 15
90 180 5
SR ns 40 80 10
25 | 50 15
tSU min Minimalny czas umieszczenia 20 40 b
sygnalu na we jSciu D wzgle~ ns 10 20 10
dem narastajgcego zboocza
sygnatu CP 7 15 15
tate Czas narastania zbocza sy~ 15 5
gnalu we jSciowego , cP HS. " '10
Czas opadania zbocza sygna- 1 {5
Iu we jéciowego ;
CI Pojemnosé wejsciowa PF 5 795
x/Pomiar wykonano przy tr = tf = 5 ns
ol 't e t
R
n — 50% e - 'um
0% Uy E 90 %
S - 50 %
o — 10% ™
bo— tw t: b -
M

Uom
— 90 % )
g— 50%
.
10 %
e Uy
Yrim truL
| LY

Definicje parametréw dynamicanych

LU o
Yo
F-— 90 %
v SO%
10 %
o S— Y

tTHL
or————
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